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Wzmacniacz mikrofalowy

Przedmiotem wynalazku jest wzmacniacz mikro¬
falowy.

W rozwiązaniach wzmacniaczy transmisyjnych
szerokopasmowych obwody wejściowy i wyjściowy
projektowane są tak aby uzyskać stałość podsta¬
wowych parametrów wzmacniacza jak: skuteczne
wzmocnienie mocy, współczynnik szumów itp. w
szerokim paśmie częstotliwości.

Wzmacniacze transmisyjne wąskopasmowe mają
obwody wejściowy i wyjściowy zaprojektowane
tak, że dobre parametry wzmacniacza są osiągane
w wąskim paśmie częstotliwości i poza tym pas¬
mem pracy wzmacniacz dość szybko traci swoje
właściwości.

Dotychczas nie są znane wzmacniacze posiadają¬
ce selektywną charakterystykę w paśmie pracy z
możliwością realizowania tej charakterystyki w
szerokim paśmie częstotliwości poprzez przestraja-
nie elektroniczne.

Wzmacniacze odbiciowe reailzowane są tak, że
do jednych z wrót cyrkulatora dołączony jest ele¬
ment aktywny przedstawiający sobą ujemną rezy¬
stancję w paśmie pracy. Rezystancja ta może mieć
charakter wąskopasmowy lub szerokopasmowy
i decyduje ona wspólnie z częstotliwościowymi cha¬
rakterystykami cyrkulatora o częstotliwościowych
właściwościach wzmacniacza odbiciowego. I rów¬
nież w tym przypadku nie są znane rozwiązania
zpewniające selektywny przebieg ujemnej rezy-
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stancji w funkcji częstotliwości z możliwością elek¬
tronicznego przestrajania w szerokim paśmie.

Istota wynalazku polega na tym, że wzmacniacz
odbiciowy wyposażony jest w obwód modyfikacji

5 z dołączonym do jego wyjścia rezonatorem prze-
strajanym elektronicznie transformujący współ¬
czynnik odbicia rezonatora do . wrót trójwrotnika
aktywnego dla uzyskania dużego wzmocnienia i se¬
lektywnej charakterystyki odbicia.

io Zgodnie z wynalazkiem wzmacniacz transmisyj¬
ny wyposażony jest w obwód modyfikacji z dołą¬
czonym do jego wyjścia rezonatorem przestraja-
nym elektronicznie transformujący współczynnik
odbicia rezonatora do wrót trójwrotnika aktywne-

15 go dla uzyskania dużego wzmocnienia i selektyw¬
nej charakterystyki transmisji.

Zaletą wynalazku jest połączenie funkcji prze-
' strajanego filtru i wzmacniacza. Połączenie to da¬

je w stosunku na przykład do układu kaskadowe-
20 £0 wzmacniacz — filtr zysk zarówno na wzmoc¬

nieniu i selektywności.
Dzięki rozwiązaniu według wynalazku uzyskuje

się wzmacniacz mikrofalowy* selektywny, przestra-
jany elektronicznie w szerokim paśmie częstotli-

25 wości za pomocą rezonatora YIG. Wzmocnienie
tranzystora w układzie z selektywnym obwodem
modyfikującym jest dużo większe niż tranzystora
z uziemioną elektrodą.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy-
30 kładzie wykonania na rysunku, którego fig. 1
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przedstawia schemat blokowy wzmacniacza odbi¬
ciowego, a fig. 2 — schemat blokowy wzmacniacza
transmisyjnego.

Wzmacniacz odbiciowy zawiera cyrkulator 1,
do którego dołączony jest poprzez obwód wejścio¬
wy i polaryzacji 2, trójwrotnik aktywny 3. Do po¬
zostałych wrót trójwrotnika 3 do jednych dołączo¬
ny jest obwód wyjściowy i polaryzacji 4 oraz ob¬
ciążenie 5, a w drugich obwód modyfikacji 6 za¬
kończony przestrajanym elektronicznie rezonato¬
rem YIG.

Częstotliwość pracy układu wyznaczana jest
przez rezonator YIG. Impedancja tego rezonatora
transformowana jest do wrót trójwrotnika aktyw¬
nego 3 korzystnie tranzystora pracującego w ukła¬
dzie OE poprzez obwód modyfikacji 6, którym
przykładowo jest odcinek linii transmisyjnej o sta¬
łych rozłożonych.

Zadaniem obwodu modyfikacji 6 jest także
ukształtowanie modułu i argumentu współczynni¬
ka odbicia' rezonatora YIG, aby współczynnik od¬
bicia elementu aktywnego widziany we wrotach
cyrkulatora 1 poprzez obwód wejściowy i polary¬
zacji 2 był duży i miał selektywny charakter w
paśmie pracy układu. Obwód wejściowy 2, obwód
wyjściowy 4 i obciążenie 5 pozwalają na kształto¬
wanie charakterystyk układu rozpatrywanych przy
przestrajaniu w szerokim paśmie częstotliwości.

Wzmacniacz transmisyjny składa się z trój¬
wrotnika aktywnego 7, który połączony jest z wej¬
ściem układu WE poprzez obwód wejściowy i pola¬
ryzacji 8 a z wyjściem WY poprzez obwód wyj¬
ściowy i polaryzacji 9. W pozostałych wrotach trój¬
wrotnika aktywnego 7 włączony jest obwód mo¬
dyfikacji 10 zakończony przestrajanym elektronicz¬
nie rezonatorem YIG.

Częstotliwość pracy układu wyznaczona jest
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przez rezonator YIG. Impedancja^ tego rezonatora
transformowana jest do wrót trójwrotnika aktyw¬
nego 7 przykładowo tranzystora pracującego w
układzie OĘ poprzez układ modyfikacji 10. Zada¬
niem obwodu modyfikacji 1,0 jest także ukształto¬
wanie modułu i argumentu współczynnika odbicia
rezonatora YIG aby transmisja elementu aktyw¬
nego była duża i miała selektywny charakter w
paśmie pracy układu. Otpwód wejściowy 8 i wyj¬
ściowy 9 pozwalają na kształtowanie charaktery¬
styk układu rozpatrywanych przy przestrajaniu w
szerokim paśmie częstotliwości.

Zastrzeżenia patentowe

1. Wzmacniacz mikrofalowy odbiciowy zawiera¬
jący cyrkulator z dołączonym poprzez obwód wej¬
ściowy i polaryzacji trójwrotnikiem aktywnym
zamkniętym na wyjściu poprzez obwód wyjściowy
i polaryzacji, obciążeniem, znamienny tym, że wy¬
posażony jest w obwód modyfikacji (6) z dołączo¬
nym do jego wyjścia przestrajanym elektronicznie
rezonatorem (YIG) transformujący współczynnik
odbicia rezonatora (YIG) do wrót trójwrotnika ak¬
tywnego (3) dla uzyskania dużego wzmocnienia se¬
lektywnej charakterystyki odbicia.

2. Wzmacniacz mikrofalowy transmisyjny zawie¬
rający trójwrotnik aktywny dołączony do wejścia
wzmacniacza poprzez obwód wejściowy i polaryza¬
cji a do jego wyjścia poprzez obwód wyjściowy i
polaryzacji, znamienny tym, że wyposażony jest
w układ modyfikacji (10) z dołączonym do jego
wyjścia przestrajanym elektronicznie rezonatorem
(YIG) transformujący współczynik odbicia rezona¬
tora (YIG) do wrót trójwrotnika aktywnego (7) dla
uzyskania dużego wzmocnienia i selektywnej cha¬
rakterystyki transmisji.
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